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Тема дисертації:
1. Параметри електронної структури і термоелектричні властивості дефектних вуглецевих нанотрубок та їх
композитів з полімерами

2. Parameters of electronic structure and thermoelectric properties of defective carbon nanotubes and their
composites with polymers

Реферат:
1. Дисертація присвячена визначенню параметрів електронної структури масиву багатошарових вуглецевих
нанотрубок (БВНТ) та їх композитів з полімерами, механізмів впливу високотемпературної десорбції,
опромінення високоенергетичними електронами на їх дефектність, на електричні та термоелектричні
властивості. Доведено, що параболічний внесок в спектрі кутового розподілу анігіляційних фотонів, який
зумовлений анігіляцією позитронів на електронах провідності в чистих полімерах не спостерігається.
Встановлено, що введення БВНТ в діелектричну полімерну матрицю приводить до різкого збільшення
ймовірності анігіляції позитронів на електронах провідності до значень вищих, ніж для чистого масиву БВНТ.
Доведено, що це обумовлено проявом акцепторних властивостей БВНТ в полімері. Виявлено, що після
опромінення високоенергетичними електронами масиву відпалених БВНТ відбувається зменшення значень
електропровідності та відносної пружної деформації, а також збільшення термо-ЕРС. Встановлено, що це



обумовлено утворенням радіаційних дефектів акцепторного типу, що генеруються опроміненням та які
спричиняють зменшення концентрації електронів провідності.

2. The thesis is devoted to determination of parameters of electronic structure of the MCNT array and their
composites with polymers, and also to mechanisms of influence of a high-temperature desorption, radiation by
highly-energetic electrons on their deficiency, and respectively on electric and thermoelectric properties. It is
shown that the parabolic contribution to ADAP is caused by annihilation of positrons with electrons of
conductivity and in pure polymers, it isn't observed. It is established that at certain values of concentration of
MCNT the probability of annihilation of positrons on electrons of conductivity is equal to value for pure MCNT in a
composite of PP/MCNT and PVC/MCNT, and with increase in concentration becomes more, than in pure MWNT
that indicates the MWNT acceptor properties in polymer. It is established that after radiation by highly-energetic
electrons of the massive after annealing of MCNT occurs reduction of values of conductivity and relative anelastic
deformation, and also increase termo-emf. It is caused by formation of radiation defects of acceptor type which
are generated by radiation and promote reduction of concentration of electrons of conductivity.
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